
Transfer-KLFET's
(Übersicht)

Ausgangs-KL

n-MOSFET
selbstsperrend
(Anreicherung)

p-MOSFET
selbstsperrend
(Anreicherung)

p-MOSFET
selbstleitend
(Verarmung)

n-MOSFET
selbstleitend
(Verarmung)

n-SFET
selbstleitend
(Verarmung)

p-SFET
selbstleitend
(Verarmung)

min.
-0,5V

max.
+0,5V

UGS
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